Prehfad parametrov a vypoctov ( TN, Un = 230/400 V)
Projekt : SO 4.2.1 Prelozka NN

Oznace Parametre
1T
171 aTSE77222/0.42
Sr =630 kVA
U2=242/420 V
uk =6 %
In =866 A
Parametre VN siete : Sk = 500 MVA; X/IR =10

1F3

PHNA2 250A gG
In=250 A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F3

14
14 1-AYKY 3x240+120
200 m v zemi (D)
Teplota okolia [st. C] : 10
Merny tepelny odpor [K.m/W] : 0.7 = vihka poda
Usporiadanie zoskupenych obvodov : 1 x priamo v zemi

1F5

PHNA2 250A gG
In=250 A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F5

r.93

Zbemica

B=1

RIS pred vchodom Z$ za ¢.d.133 R-93

r.93

1F7

PHNA2 250A gG
In=250 A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F7

1L8
18 1-AYKY 3x240+120
81 mv zemi (D)
Teplota okolia [st. C] : 10
Merny tepelny odpor [K.m/W] : 0.7 = vihka poda
Usporiadanie zoskupenych obvodov : 1 x priamo v zemi

1F9

PHNA2 125A gG
In=125A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F9

R..94

Zbemica

B=1

RIS pred MS Mierova

1F11

PHNA2 125A gG
In=125A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F11

1L12

1-AYKY 3x240+120

53 m v zemi (D)

Teplota okolia [st. C] : 10

Merny tepelny odpor [K.m/W] : 0.7 = vihka poda
Usporiadanie zoskupenych obvodov : 1 x priamo v zemi

1L12

1F13

PHNA2 125A gG
In=125A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F13

R..95

Zbemica

B=1

vedla Pizzerie LaStella R-95

1F15

PHNA2 100A gG
In=100A

11=120 kA

Pripojené pomocou SPF2

1F15

Datum : 04.08.2021

Stibor : RIS95
Vypocty Selektivita
Ik"= 14.1 kA
ip=32.1kA
du=04%
i0=19.0 kA

Zs(5s) = 142 mOhm, la = 1.63 kA, R(50V/5s) = 31 mOhm

1Iz=395A

tm=62°C

Ik"=5.53 kA

du=13%

12t < k282

ip=8.55kA

0O.K. Zsv < Zs(5s) (97.8 mOhm < 142 mOhm )

ip=8.55kA
Zs(5s) = 142 mOhm, la = 1.63 kA, R(50V/5s) = 31 mOhm

Selektivita istenia tu nie je pozadovana

Ik"=5.53 kA

O.K. Zsv < Zs(5s) (97.8 mOhm < 142 mOhm )
U =414V (Un +3.4%)

ip=8.55kA

ip=8.55kA
Zs(5s) = 142 mOhm, la = 1.63 kA, R(50V/5s) = 31 mOhm

Selektivita istenia tu nie je pozadovana

1Iz=395A

tm=19°C

Ik"=4.35 kA

du=05%

12t < k282

ip=6.59 kA

0O.K. Zsv < Zs(5s) ( 133 mOhm < 142 mOhm )

i0=6.46 kA
Zs(5s) = 369 mOhm, la = 625 A, R(50V/5s) = 80 mOhm

1F7-1F9 selektivne minimélne do 4.9 kA > k" = 4.35 kA
1F7-1F9 zarucena pIna selektivita

i0=6.46 kA

(k"= 4.35 kA, ip = 6.59 kA)

U =412V (Un +2.9%)

0.K. Zsv < Zs(5s) ( 132 mOhm < 369 mOhm )

i0=6.46 kA
Zs(5s) = 369 mOhm, la = 625 A, R(50V/5s) = 80 mOhm

Selektivita istenia tu nie je pozadovana

1Iz=395A

tm=19°C

Ik"= 3.81 kA

du=03%

12t < k282

ip=573kA

0O.K. Zsv < Zs(5s) ( 153 mOhm < 369 mOhm )

ip=573kA
Zs(5s) = 369 mOhm, la = 625 A, R(50V/5s) = 80 mOhm

Selektivita istenia tu nie je pozadovana

Ik"= 3.81 kA

0.K. Zsv < Zs(5s) ( 153 mOhm < 369 mOhm )
U =410V (Un +2.5%)

ip=573kA

i0=5.16 kA
Zs(5s) = 479 mOhm, la = 482 A, R(50V/5s) = 104 mOhm

1F13-1F15 selektivne minimalne do 958 A



